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}Amplificatoare transimpedanƔŃ
Ɓ4.1
Ɓ4.1.1
Ɓ4.2
Ɓ4.2.1
Ɓ4.3
Ɓ4.3.1

}Circuite pentru controlul emiƔŃtoarelor optice
Ɓ10.3
Ɓ10.3.1
Ɓ10.4
Ɓ10.4.1



Dioda electroluminescenta

Capitolul 8



}Caracteristica putere optica emisa functie de 
curentul direct prin LED este liniara la nivele 
mici ale curentului.

}Nu exista curent de prag

}La nivele foarte mari puterea optica se 
satureaza

}Responzivitatea

}Tipic r=50 W̢/mA
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Capitolul 9
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} h constanta lui Plank 
6.62·10 - 32 Ws2

} c viteza luminii in vid
2.998·10 8m/s





}La un material cu 4 nivele energetice tranzitia
radianta a electronului (3) se termina intr - o 
stare instabila , starea de echilibru obtinandu -
se prin emisia unui fonon

}Inversiunea de 
populatie se 
obtine mult mai
usor datorita
electronilor din 
starea
intermediara



Definirea directiilor in 
dioda LASER




